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参数 

Parameter 

符号 

Symbol 

数值 

Rating 

单位 

Unit 

Collector to Base Voltage VCBO -300 V 

Collector to Emitter Voltage VCEO -300 V 

Emitter to Base Voltage VEBO -5.0 V 

Collector Current - Continuous IC -500 mA 

Collector Power Dissipation PC 350 mW 

Junction Temperature 
Tj 150 ℃ 

Storage Temperature Range 
Tstg -55�150 ℃ 

 

 

参数 

Parameter 

符号 

Symbol 

测试条件 

Test Conditions 

最小值 

Min 

典型值 

Typ 

最大值 

Max 

单位 

Unit 
Collector to Base Breakdown 
Voltage 

VCBO IC=-100μA  IE=0 -300   V 

Collector to Emitter Breakdown 
Voltage 

VCEO IC=-1.0mA  IB=0 -300   V 

Emitter to Base Breakdown Voltage VEBO IE=-100μA  I
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：           Note: 

1、预热温度 150～200℃，时间 60～120sec;  1.Preheating:150~200℃, Time:60~120sec. 

2、峰值温度 255±5℃，时间持续为




